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1. WSTEP

Przedmiotem normy sa wymagania i1 badania doty-
czgce rezystorow statych warstwowych metalowych ty-
pu MFR (nieizolowanych) przeznaczonych do pracy
w urzadzeniach elektronicznych.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Odmiany. W zaleznosci od wielko$ci mocy zna-
mionowej 1 temperaturowego wspoiczynnika rezystancji
rezystory MFR dzieli si¢ na odmiany wg tablicy.

Zakres rezystancji dla odmiany:

0,125/— 20 ©Q + 100 kQ
0,25/— 20 Q <+ 330 k()
0,5/— 20 0 + 330 kO
1/— 20 Q = 1,5 MQ
2/— 20 L + 2,5 M()
Wartosci rezystancji poza podanym zakresem rezy-
stancji — po uzgodnieniu migdzy wytworca i odbiorcg.

Rezystancje znamionowe wg ciggow:

E24, E48, E96, E192
Tolerancja rezystancji: £5%; +2%; £1%; +0,5%.

Kategoria klimatyczna: 55/155/21 — bez wyrdznika,
55/155/56 — wyrdznik T.

Niskie cisnienie: 8,5 kPa (85 mbar).

Klasa stabilno$ci wg PN-86/T-80051: 2%.

Dopuszczalne zmiany rezystancji:

— po prébach dlugotrwatych (1% R 30,05 Q)*).

— po probach krétkotrwatych 3(0,5% R =£0,05 Q).

Temperaturowy wspoiczynnik rezystancji:
+150 X 10°%/°C
+100 X 10°¢/°C
150 X 107%/°C

W przypadku pracy rezystora przy temperaturze oto-
czenia powyze] +70°C dopuszczalng moc wydzielong
na rezystorze wyrazona w procentach mocy znamiono-
wej podano na rys. 1.

*) Zgodnie z PN-86/T-80051 p. |1 Zalacznika wymagania ostrzej-
sze oznaczono gwiazdka.

Moc znamiono- Temperatacsg Napiecie gra- W ypodiey Wymiar
Oznaczenie wspotczynnik PEES 4 maksymalne d2nam y Y | Masa maksymal-
; wa w 70°C p niczne mm .
odmiany rezystancji mm mm na'), g
® x1076/°C .
L D lmin Amax

0,125/150 0,125 150 150 6,2 | 2,4 0,6 £0,05 20 0,3 0,25
0,125/100 0,125 100
0,125/50 0,125 50
0,25/150 0,25 150 250 72| 34 0,6 = 0,05 20 | 03 0,35
0,25/100 0,25 100
0,25/50 0,25 50
0,5/150 0,5 150 350 1,2 | 4,2 0,6 0,05 25 0,4 0,6
0,5/100 0,5 100
0,5/50 0,5 50

17150 1 150 500 18,2 | 6,8 0,8 0,05 30 0,4 1,6

1/100 1 100

1/50 I 50

2/150 2 ' 150 750 28,2 1 838 0.8 +0,05 25 0.4 4,6

2/100 2 100

2/50 2 50
'y Maksymalng mase dla rezystora podano dla informacji.
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2.2. Przyktad oznaczenia rezystora typu MFR, od-
miany 0,25/50, rezystancji znamionowej 10 k{), toleran-
cji rezystancji +2%, kategorii klimatycznej 55/155/56:
REZYSTOR MFR — 0,25/50 — 10 k) — 2% — T BN-90/3281-55

Dopuszcza si¢ nie podawa¢ w oznaczeniu symbo-
lu: Q.

3. WYMAGANIA

3.1. Konstrukcja i wymiary — zgodnie z rys. 2 oraz
tablicg.
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Rys. 2

3.2. Wyglad zewnetrzny — wg PN-86/T-80051 p. 3.2.
Dopuszczalng dltugos¢ pokrycia koncéwek warstwa
ochronng podano na rys. 2.

3.3. Cechowanie — wg PN-86/T-80051 p. 3.3
i PN-89/T-02052 kodem barwnym. Dopuszcza sig ce-
chowanie kodem literowo-cyfrowym.

W celu oznaczenia temperaturowego wspoéiczynnika
rezystancji nalezy stosowaé barwny pasek jako szosty
1 szerszy wg PN-89/T-02052 lub oznaczenie literowe
tylko dla wartosci:

100 X 10°%/°C — litera — B,

50 X 107%/°C — litera — C.

Dopuszcza si¢ oznaczenie temperaturowego wspot-
czynnika kodem barwnym w postaci kropki lub paska
wzdluz korpusu rezystora.

Cecha rezystora powinna pozosta¢ czytelna po dzia-
laniu rozpuszczalnikéw czyszczgcych.

3.4. Proba napieciowa (tylko dla kategorii klimatycz-
nej 55/155/56) — wg PN-86/T-80051 p. 3.5 napieciem
statym o wartosci 500 V.

3.5. Szumy nie powinny przekracza¢ wartos$ci —
0,5 uV/V.

3.6. Pozostale wymagania — wg
p. 34 3.6 + 316

PN-86/T-80051

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie, transport — wg PN-86/
T-80051 p. 4.

Rezystory nalezy pakowac¢ w pudetka tekturowe lub
torebki foliowe.

Dopuszcza si¢ inny sposéb pakowania uzgodniony
pomigedzy wytwodrcg 1 odbiorca.

5. BADANIA

Badania wg PN-86/T-80051 p. 5. z nastg¢pujacymi
zmianami:

— badania podgrupy badan Bl nalezy wykonywac
tylko dla rezystoréw o kategorii klimatycznej 55/155/56;

— badania podgrupy badan B2 nalezy wykonywa¢
raz na 3 miesigce; do badan nalezy pobrac rezystory
o jednakowym oznaczeniu wg 2.2 po 10 sztuk dla
rezystancji zblizonej do najmniejszej, krytycznej 1 naj-
wigkszej; dopuszcza si¢ 2 sztuki wadliwe;

— sprawdzenie trwatosci cechowania na dzialanie
rozpuszczalnikéw czyszczacych nalezy wykonaé¢ wg
PN-89/E-04622 metoda 1 (z pocieraniem) w rozpusz-
czalnikach wg 3.1.1 w temperaturze 23 £5°C; w tech-
nicznie uzasadnionych przypadkach mozna uzywac
mieszaning alkoholu etylowego i benzyny lotnicze}
w stosunku objetosciowym 50% i 50%;

— prébg napigciowa nalezy wykona¢ wg PN-85/
T-04601/02 stosujac metode I; |

— prébg przecigzenia nalezy wykona¢ napigciem sta-
tym;

— przed pomiarem temperaturowego wspotczynnika
rezystancji nalezy stosowac suszenie pomocnicze wg
procedury I, w badaniach niepetlnych dopuszcza si¢ nie
stosowa¢ suszenia pomocniczego;

— sprawdzenie lutownosci koncowek nalezy wyko-
na¢ metodg I;

— sprawdzenie wytrzymato$ci rezystora na ciepto
lutowania nalezy wykona¢ metodg 1A;

— pomiar szumoéw nalezy wykona¢ wg PN-85/
T-04601/07 po sprawdzeniu pracy dlugotrwatej w 70°C
oraz po sprawdzeniu na dzialanie wilgotnego gorgca
stalego.

KONIEC

o INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme — Instytut Tele- i Radiotech-
niczny, ul. Ratuszowa 11, Warszawa.
2. Normy zwigzane
PN-89/E-04622 Wyroby elektrotechniczne. Préoby srodowiskowe.
Proba XA i wytyczne — zanurzanie w rozpuszczalnikach czysz-
czacych
PN-89/T-02052 Rezystory i kondensatory. Kody cechowania
PN-85/T-04601/02 Elementy urzadzenn elektronicznych. Rezystory
state. Pomiar rezystancji izolacji i préba napig¢ciowa

PN-85/T-04601/07 Elementy urzadzen elektronicznych. Rezystory

state. Wyznaczanie wspdiczynnika szuméw pradowych
PN-86/T-80051 Elementy urzadzent elektronicznych. Rezystory nie-

drutowe state matej mocy. Ogdlne wymagania i badania

3. Symbol wg SWW — []58-112.

4. Autor projektu mormy — mgr inz. Kazimierz Goratowski —
Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa.

5. Dokument normalizacyjny dotychczas obowigzujacy: WT-86/
L-7/267.



